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(54) Bezeichnung : HERSTELLUNG VON SILIZIUM DURCH UMSETZUNG VON SILIZIUMOXID UND SILIZIUMCAR-
BID GEGEBENENFALLS IN GEGENWART EINER ZWEITEN KOHLENSTOFFQUELLE

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing silicon by reacting silicon oxide at an elevated temperature, silicon
carbide and, optionally, a second carbon source being added to the reaction mixture. The invention further relates to a compositi-
on that can be used in the disclosed method. The essential part of the invention is the use of silicon carbide as a reaction initiator
and/or reaction accelerator during the production of silicon or, alternatively, in nearly equimolar amounts for the production of si-
licon.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Silizium durch Umsetzung von Siliziumoxid
bei erhohter Temperatur indem Siliziumcarbid und gegebenenfalls eine zweite Kohlenstoffquelle der Reaktionsmischung zuge-
setzt werden. Ferner oftenbart die Erfindung eine Zusammensetzung, die in dem erfindungsgeméBen Vertahren eingesetzt werden
kann. Kern der Erfindung ist die Verwendung von Siliziumcarbid als Reaktionsstarter und/oder Reaktionsbeschleuniger bei der
Herstellung von Silizium oder in einer Alternative in anndhernd dquimolaren Mengen zur Herstellung von Silizium.



